AGNIESZKA ZAREBA

Agnieszka Zareba urodzita sie 16 sierpnia
1968 roku w Warszawie, gdzie ukoriczyta eks-
perymentalna klase o profilu matematycznym
w XIV Liceum Ogélnoksztatcacym im. Kle-
menta Gottwalda (1987). W tym samym roku
rozpoczeta studia na Wydziale Elektroniki Po-
litechniki Warszawskiej. Stopieri magistra inzy-
niera uzyskata w 1993 roku, a doktora nauk
technicznych w 2005 roku. Od tego momentu
petni funkcje kierownika Zespotu Laboratoriéw
Przyrzadéw Pétprzewodnikowych i kierowni-
ka dydaktycznego Zaktadu Przyrzadéw Mikro-
elektroniki i Nanoelektroniki.

Zostata dwukrotnie laureatka Nagrody Rek-
tora Politechniki Warszawskiej: za osiggniecia
dydaktyczne (2004) oraz za osiagniecia nauko-
we (2008).

INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI | OPTOELEKTRONIKI

Jest autorka ponad 25 artykutéw w czaso-
pismach naukowych i publikacji na konferen-
cjach naukowych. Poswiecone sa one modelo-
waniu przyrzadéw pétprzewodnikowych (kon-
densatoréw i tranzystoréw MOS, tranzystoréw
bipolarnych).
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